d4 GRENOEBLE

I N P PhElma CAMPAGNE DE RECRUTEMENT EN ADMISSION SUR TITRE 2024/2025
uea DOSSIER DE CANDIDATURE - LISTE DES PIECES A FOURNIR

| | | | | | | | | |
I Piéce identité, | | Relevé de notes | Relevés de notes | | I I I I
. | passeport, titre de | Dernier diplome | - | officiels pour | Justificatif de niveau de langue | Justificatif de niveau de | . | Lettre de | I Attestation de
Formation R Lo ' officiel du (- ' . ' . +  Lettre de recommandation : - ' Ccv '
| séjour ou copie | obtenu | n | Pensemble des | anglaise | langue francaise | | motivation | | bourse
' . ' . baccalauréat ., g . ' ' ' 5 5
| acte de naissance | 1 |études supérieures| 1 1 1 1 1
Y R L s o _ _ ! _____ ___ ___ _ __ ! ____ _ ___ __!_____ _ __ __ ! _________ _ |
Ingénieurs
T T R CeermTmTTTTTT ceTTTTTTTTT T e 1T et R T
| | | | | | i | | | |
' ' ' ' ' ' Uniquement pour les ' ' ' '
| | | | | | . ., | | | |
. . . . . . i + étudiants internationaux . . .
! Ioui Niveau minimumI ! ! Niveau B1 recommande ! non francophones ! ! ! !
i i baccalauréat ou i i | Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou | Test officiel DAﬁF-TCF ou | 1avis de poursuite d'études ou | A compléter | i
1A i i A i i i attestation rédigée par un i ) JE | 1lettre de recommandation | directementdans | i . P
: ) : équivalent : ) : . : ) \ h . ! attestation rédigée parun | o A o : ! Attestation définitive
Initiale i oui i i oui i oui i enseignant d'anglais ou relevé de | enseignant de francais ou | académique rédigée par le i I'application lors de i non i 2023/24
i I I I inotes de la derniére année d'étudesi levé d tes de la dernic I responsable de la formation. I la candidature ou a I I
H H H . . précisant les moyennes obtenues "o cve 0€ Notes g€ 1a derniere | H téléverser . .
] ] ] ] ] en anglais | année d'études précisant les | ] ] ]
i i i i i | moyennes obtenues en | i i i
i i i i i j o e i i i
T Lo S T L T I T e e e e A Lo
! I I I I I Uniquement pour les I I I I
! I I I I . . ' étudiants internationaux ' I I I
| | | | | Niveau B1 recommandé | non francophones | | | |
| | oui | | j Test officiel .(TOE,K.:‘ TOEFL"') %Y1 Test officiel DALF-TCF ou | i I Acompléter |  Acompléter |
' L - ' ' ' attestation rédigée par un ' ) S ' 1 lettre de recommandation @ . . ' . S
| . I Niveau minimum | . | . | ) \ ; . | attestation rédigée parun | . L ... | directementdans | directement dans |Attestation définitive
2A I oui I Bac +3 ou I oui I oui I enseignant d'anglais ou relevé de I ; t de f ) I académique minimum rédigée I l'aplication lors de I l'aplication lors de I 2023/24
' ' squivalent ' ' «notes de la derniére année d'études. ?ns'elc?nant edralnggls °u « par le responsable pédagogique ’I):candidature ' Fl)a:)candidature '
! ! q ! ! I' précisant les moyennes obtenues | "¢'€V€ 0€ notes de 1a derniere | I I I
1 1 1 1 1 en anglais | année d'études précisant les | 1 1 1
i I I I I I moyennes obtenues en I I I I
i i i i i i francats. i i i i
— e e E e e E ke — e b o o o e o o o o — — Lo o e J o o — — — — ——— e — ————— k=]
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
1 1 1 1 1 1 Uniquement pour les 1 1 1 1
! ' ' ' ' Niveau B1 recommandé ' etug;a:;fa?:irn:;?&aux ' ' ' '
| | | | | Test officiel (TOEIC, TOEFL...)ou | . b | I Acompléter | |
' ' . ' ' ' A SN ' Test officiel DALF-TCF ou ! . - ' '
| | oui | | | attestation rédigée par un | ) JE I 1 lettre de recommandation | directementdans I .. . |
1A ' . [ . ' . ' . ' ) \ ; . +  attestation rédigée parun o oo [ o + oui a téléverseren
Aoprentissage | oui I Niveau minimum | oui | oui | enseignant d'anglais ou relevé de | ; t de f ) | académique rédigée parle | l'application lors de | format PDF | non
PP 9 i | Bac ou équivalent | i |notes de la derniére année d'études ?ns'eldgnant edralnggls %Y 1 responsable de la formation. | la candidature ou & | i
i I I I I précisant les moyennes obtenues ire ev,e e:’no s e'a_ ermerei | téléverser I I
H H H H H } . année d'études précisant les H H H
en anglais
! ! ! ! | I moyennes obtenuesen | I [ |
! ! ! ! ! ! frangais. ! ! ! !
Sper e Fommmmm bommmmm b b dmrmrmrmm e it Rttt s A= R
Pl | | | | | . | | | | |
i I I I I Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou I I I I I
i I . ou'. . I I | aItestan|n red|gee par un' i | 1 lettre de recommandation | | | . P
2A Nanotech I oui I Niveau minimum I oui I oui I enseignant d'anglais ou relevé de I non I académique minimum rédigée I oui I oui iAttestahon définitive
. . Bac +3 ou . . .notes de la derniére année d'études, ' har le responsable pédagogique | . . 2023/24
| | équivalent | | I précisant les moyennes obtenues | 1P P pedagogique| | |
! ! ! ! ! en anglais ! ! ! ! !
1 L L L ! ! ! A A 1

Calendrier et dossier candidature_site_web_février_ 2024



Formation

Piéece identité,
passeport, titre de
séjour ou copie
acte de naissance

obtenu

Dernier diplome

Relevé de notes
officiel du
baccalauréat

. |
Relevés de notes .

T
|
! officiels pour
|

! Justificatif de niveau de langue

Justificatif de niveau de

langue frangaise

!
!
!
Lettre de recommandation |
!
!

Lettre de
motivation

'
!
!
CcvV |
i
!

Attestation de
bourse

M1 Cognition Naturelle et Artificielle (CNA)

M1 Génie Electrochimique pour la conversion
et le stockage de I'énergie (GECS)

N L~
sals

M1 Advanced Materials for Innovation and
Sustainability (AMIS)

M1 European Mas. Innovation in Nuclear
Energy (EMINE)

NV
/N

M1 Material Science for NUclear ENergy
(MANUEN)

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui
Niveau minimum
Licence ou
équivalent

oui
Niveau minimum
Licence ou
équivalent

oui
Niveau minimum
Licence ou
équivalent

oui
Niveau minimum
Licence ou
équivalent

oui
Niveau minimum
Licence ou
équivalent

oui
Niveau minimum
Licence ou
équivalent

non

non

non

non

non

non

I’ensemble des ' anglaise
létudes supérieures!
| |
Masters 1
Niveau B2

oui

en anglais

Niveau B2

oui

en anglais

Niveau B2

oui

en anglais

Niveau B2

oui

en anglais

Niveau B2

oui

en anglais

Niveau B2

oui

en anglais

Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou
attestation rédigée par un
enseignant d'anglais ou relevé de
notes de la derniére année d'études
précisant les moyennes obtenues

Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou
attestation rédigée par un
enseignant d'anglais ou relevé de
notes de la derniére année d'études
précisant les moyennes obtenues

Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou
attestation rédigée par un
enseignant d'anglais ou relevé de
notes de la derniére année d'études
précisant les moyennes obtenues

Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou
attestation rédigée par un
enseignant d'anglais ou relevé de
notes de la derniére année d'études
précisant les moyennes obtenues

Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou
attestation rédigée par un
enseignant d'anglais ou relevé de
notes de la derniére année d'études
précisant les moyennes obtenues

Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou
attestation rédigée par un
enseignant d'anglais ou relevé de
notes de la derniére année d'études
précisant les moyennes obtenues

non

Uniquement pour les
étudiants internationaux
non francophones

Niveau B2

Test officiel DALF-TCF ou
Attestation rédigée par un
enseignant de frangais ou
relevé de notes de la derniére
année d'études précisant les
moyennes obtenues en

frangais

Uniquement pour les
étudiants internationaux
non francophones

Niveau B2

Test officiel DALF-TCF ou
Attestation rédigée par un
enseignant de frangais ou
relevé de notes de la derniére
année d'études précisant les
moyennes obtenues en

frangais

non

non

non

i
!
1 lettre de recommandation |
académique minimum rédigée |
par le responsable pédagogique |
ou un maitre de stage |

i

|

!
!
!
!
1 lettre de recommandation |
académique minimum rédigée |
par le responsable pédagogique |
ou un maitre de stage |

i

!

!

i
!
!
1 lettre de recommandation I
académique minimum rédigée I
par le responsable pédagogique!
ou un maitre de stage |

!

!

!

2 lettre de recommandation
académique minimum rédigée
par le responsable pédagogique
ou un maitre de stage

3 lettre de recommandation
académique minimum rédigée
par le responsable pédagogique
ou un maitre de stage

4 lettre de recommandation
académique minimum rédigée
par le responsable pédagogique
ou un maitre de stage

A compléter
directement dans
I'application lors de
la candidature

A compléter
directement dans
I'application lors de
la candidature

A compléter
directement dans
I'application lors de
la candidature

A compléter
directement dans
I'application lors de
la candidature

A compléter
directement dans
I'application lors de
la candidature

A compléter
directement dans
I'application lors de
la candidature

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Calendrier et dossier candidature_site_web_février_ 2024

Uniquement a
l'inscription

Uniquement a
l'inscription

Uniquement a
l'inscription

Uniquement a
l'inscription

Uniquement a
l'inscription

Uniquement a
l'inscription




: : : : : : : : : :
| A ma [ | | z | | | | | |
+  Piéce identité, ! Relevé de notes | Relevés de notes . . . . '
. I passeport, titre de I Dernier diplome I - I officiels pour I Justificatif de niveau de langue I Justificatif de niveau de I . I Lettre de I I Attestation de
Formation 1" A A | officiel du 1 | . | . | Lettre de recommandation | L | cv |
. Séjour ou copie , obtenu ' baccalauréat I’ensemble des , anglaise H langue frangaise H H motivation H H bourse
I acte de naissance | | létudes supérieures! | | | | |
! ! ! ! ! ! ! ! ! !
e e e et e e e e e B mbiatiatlett
el
! ! ! ! ! Niveau B2 ! ! ! ! !
! I oui I I I Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou I I 5 lettre de recommandation I A compléter I I
M1 FAMEAIS : Functional Advanced Materials | . - I ! | Attestation rédigée par un | | - - NP I P | | . .
. . . e s . H . + Niveau minimum ' . H . \ ; . H + académique minimum rédigée ; directement dans . ' Uniquement a
Engineering with Artificial Intelligence for | oui | : | non | oui | enseignant d'anglais ou relevé de | non | . - I, L | oui | - o
. . ' ' Licence ou ' ' ' > s ' par le responsable pédagogique : I'application lors de ' l'inscription
Sustainability | ] . | | | notes de la derniére année d'étude | ] . ] . ] ]
. . équivalent . . o . . ou un maitre de stage « lacandidature . .
1 1 1 1 | précisant les moyennes obtenues | 1 1 1 1
! ! ! ! ! en angiais ! ! ! ! !
———— e o U B e U N A A
~ v v v v ' v ' . ' v
== | | | | | | | | | |
- | | | | | Testoffciel (TOEIC, TOEFL..) ou | | | |
| | oui | | j estonae ( P - ou | I 1 lettre de recommandation | A compléter | |
. . ' [ . ' ' ' attestation rédigée par un ' ' L L P ' ' . N
M1 Signal ImaGe processing Methods and | . I Niveau minimum | ] . ] . \ ; . | | académique minimum rédigée | directement dans | . | Uniquement a
s . oui . : ' non . oui » enseignant d'anglais ou relevé de . non . . - . L . oui . - -
Applications (SIGMA) 1 1 Licence ou | 1 Inotes de la dernic se d'études) | Par le responsable pédagogique | I'application lors de | | l'inscription
i I équivalent I I ino e's. © la derniere annee detu esi I ou un maitre de stage I la candidature I I
! ! ! ! 1 précisant les moyennes obtenues ! ! ! !
! ! ! ! ! en anglais ! ! ! ! !
e L L ]
Masters 2
S T N | T ceTTTTTTTT R T | T T T
=1 S
: : : : L wewm : : : :
i i . i i i Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou i | 1lettre de recommandation |  Acompléter | i
H H oui H H H Attestation rédigée par un H H . L PR H H . .
. . . . 1 . 1 N . 1 i . 1 . \ ; . | | académique minimum rédigée | directementdans | . | Uniquementa
M2 NanoMédecine Biologie Structurale (NBS) ! oui ! Niveau minimum | non H oui , enseignant d'anglais ou relevé de | non ! bar e responsable pédagoaique ! 'anplication lors de ! oui H Finscription
| IBac+4 ou équivalentl | Inotes de la derniére année d'étudesl iP ponse pecdagogique Tapp 5 | | P
' ' ' ' [ ' ' ou un maitre de stage +  lacandidature '
| | | | | précisant les moyennes obtenues | | 1 1 1
! ! ! ! ! en anglais ! ! ! ! !
| | | | 1 | | 1 | |
N s —— b e T —— s ——— s ——— N e s ———— e s ———— I s —— e em—— b e s
| | | | | | | | | |
i i i i i |  Uniquementpourles | i i i
i i i i i | €tudiants internationaux | i i i
i I I I I Niveau B2 I non francophones I I I I
. . . . + Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou : Niveau B2 ' . . . . .
] ] . ] ] ] . P | . | 1 lettre de recommandation | A compléter ] ]
' ' oui ' ' ' Attestation rédigée par un +  Test officiel DALF-TCF ou . L P T ' ' . .
I~ - | : NT - | | : | . \ ; . | PR | académique minimum rédigée | directement dans | . | Uniquement a
M2 Energétique Nucléaire (EN) H oui . Niveau minimum . non H oui , enseignant d'anglais ou relevé de , Attestation rédigée parun ar le responsable pédagoaique I'aplication lors de oui H linscription
| IBac+4 ou équivalent! | Inotes de la derniére année d'études! enseignant de francais ou | P bonsable pecagogique fapp ! | | P
' ' ' ' . ' R o ou un maitre de stage ' lacandidature ! '
I I I I I précisant les moyennes obtenues I relevé de notes de la derniére | | | |
] ] ] ] ] en anglais | année d'études précisant les | | | |
i i i i i | moyennes obtenues en i i i i
! ! ! ! ! ! francars ! ! ! !
T T T e i Fomrmmememe o= s s S e e I I S B Fomrm e
| | | | | I Uniquement pourles | | | |
! ! ! ! ! | étudiants internationaux | ! I i
! | | | | Niveau B2 I non francophones I I I I
! ! . ! ! ! Test officiel .(TOE,IC.’ TOEFL'") oul IIIIveau B2 I 1 lettre de recommandation ! A compléter ! !
1 1 oui | | | Attestation rédigée par un | Test officiel DALF-TCF ou | f i L A T | | : s
- ' . H . L . H H . H . \ ; . H . S . académique minimum rédigée , directementdans , . . Uniquement a
M2 Matériaux pour I'énergie (MatEng) oui Niveau minimum non oui enseignant d'anglais ou relevé de Attestation rédigée par un . - \ o oui - .
| | o | | | 3 o e | : i I par le responsable pédagogique | I'application lors de | | l'inscription
' *Bac+4 ou équivalent: ' 'notes de la derniére année d'études! enseignant de frangais ou ! . ' . ' '
| | | | | | . o ou un maitre de stage I lacandidature | |
i I I I I précisant les moyennes obtenues I relevé de notes de la derniére I I I I
' ' ' ' ' en anglais + année d'études précisant les ' ' .
I | | | ! I moyennes obtenuesen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! francais ! ! ! !
e Lo R R T I R b e e Ao Lo
! I I I I I Uniquement pour les I I I I
I I I I ! I étudiants internationaux ! ! ! !
I I I I I Niveau B2 | non francophones | | | |
1 1 1 1 I Test officiel (TOEIC, TOEFL...)ou | Niveau B2 | ' | . | |
' ' . ' ' ' . JEN ' - + 1 lettre de recommandation A compléter ' '
| | oui | | | Attestation rédigée par un | Test officiel DALF-TCF ou | L L P | | . .
. . ' . o . ' ' . ' . \ ; . . . . « académique minimum rédigée : directement dans . . +  Uniquement a
M2 Photonique et semi-conducteurs (PhSem) | oui | Niveau minimum | non 1 oui | enseignant d'anglais ou relevé de | Attestation rédigée parun | . SN 1 oui 1 - -
' ' P ' ' H - s H : - , par le responsable pédagogique, I'application lors de , . l'inscription
i |Bac+4 ou équivalent; 1 jnotes de la dernieére année d'études| enseignant de frangais ou | . 1 . i i
H H H H G H . o ou un maitre de stage ! lacandidature ! !
i i i i i précisant les moyennes obtenues i relevé de notes de la derniére i i i i
i I I I I en anglais I année d'études précisant les I I I I
H H H H ' +  moyennes obtenuesen ' . '
! I I I I I frangais I I I I
e e D e e 2 AP PRI URN IR

Calendrier et dossier candidature_site_web_février_ 2024



: : : : : : : : : :

| A ma [ | | z | | | | | |

+  Piéce identité, ! Relevé de notes | Relevés de notes . . . ' '

. I passeport, titre de I Dernier diplome I - I officiels pour I Justificatif de niveau de langue I Justificatif de niveau de I . I Lettre de I I Attestation de
Formation 1" A A | officiel du 1 | . | . | Lettre de recommandation | L | cv |

. Séjour ou copie , obtenu ' baccalauréat I’ensemble des , anglaise H langue frangaise H H motivation H H bourse

I acte de naissance | | létudes supérieures! | | | | |

! ! ! ! ! ! ! ! ! !
e e e e e e iy B B ittt

! ! ! ! I | Uniquement pourles | [ ! [

I I I I I | étudiants internationaux | I I I

1 1 1 1 1 Niveau B2 | non francophones | | | |

! ' ) ' ' ' Test officiel .(TOE,I(.:’ TOEFL"') ou I N(Veau B2 ' 1 lettre de recommandation ' A compléter ' '

| | ou! | | | Attestation redigée par un | Testofficiel DALF-TCF ou .0 4smique minimum rédigée | directement dans | I Uniquement a

M2 Cognition Naturelle et Artificielle (CNA) * oui ' Niveau minimum ! non ' oui + enseignant d'anglais ou relevé de ; Attestation rédigée parun 9 . gee \ L ' oui ' - queme

| | P | | | > s | : - I par le responsable pédagogique | I'application lors de | | l'inscription

. :Bac+4 ou équivalent: ' ' notes de la derniére année d'étude : enseignant de frangais ou . ' . . .

] ] ] ] ] .. ] ) SN ou un maitre de stage | lacandidature | ]

' ' ' ' « précisant les moyennes obtenues . relevé de notes de la derniére ' ' '

! ' ' ' ' en anglais I année d'études précisant les I I I I

| | | | | I moyennes obtenuesen | | | |

! ! ! ! ! ! frangais ! ! ! !
I Lo R R T I R b e e Ao Lo
= I I I I I I Uniquement pour les I I I I

! ! ! ! ! I étudiants internationaux ! ! ! !

I I I I I Niveau B2 | non francophones | | | |

| | | | | Test officiel (TOEIC, TOEFL...) ou | Niveau B2 | ) | ] | |

i i oui i i | Aftestation rédigée parun | Test officiel DALF-TCF ou 1 _| ore dé recommandation - A completer i
M2 Génie Electrochimique pour la conversion : . T . ' ' . ' . \ gee p . , cestotiicie o ou | académique minimum rédigée : directement dans . +  Uniquement a

» . 1 oui 1 Niveau minimum | non 1 oui | enseignant d'anglais ou relevé de | Attestation rédigée parun | . - I, L 1 oui 1 \ .
et le stockage de I'énergie (GECS) H H Lo H H H - s H : - . par le responsable pédagogique . I'application lors de , H l'inscription

| |Bac+4 ou équivalent; 1 |notes de la derniére année d'études| enseignant de frangais ou | . 1 . | |

H H H H L H R o ou un maitre de stage ! lacandidature | !

i i i i i précisant les moyennes obtenues i relevé de notes de la derniére i i i i

i I I I I en anglais I année d'études précisant les I I I I

' ' ' ' ' +  moyennes obtenuesen ' ' '

! I I I I I frangais I I I I
e S L . S o e o e S S L S —
SiE= | | | | | | | | | |
=1 " " " " " " ] ] ] ]

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! Niveau B2 ! ! ! ! !

! I oui I I I Test Aot ];fel(;lgti(;-r?rii:ﬁ’gflzailaﬁ-) ou I I 1 lettre de recommandation I A compléter I I

M2 Materials Science for NUclear ENergy I . I . - I I . I . \ geep . I I académique minimum rédigée I directement dans I . I Uniquement a
| oui | Niveau minimum | non | oui | enseignant d'anglais ou releve de | non | . - I S | oui | » -
(MANUEN) H 'Bact4 ou équivalent: H ‘notes de la dernire année d'études’ 1 par le responsable pédagogique; I'application lors de | ! l'inscription

| | q | | = | | ou un maitre de stage I lacandidature | |

i i i i i précisant les moyennes obtenues i i i i i

. ' ' ' . en anglais ' ' H H H

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

T T T T i e o= b= R b= L I A A= o

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

N2 | | | | | | | | | |
=hs i i i i i Niveau B2 i i i i i
' ' ' ' ' Test officiel (TOEIC, TOEFL...)ou ! * 1 lettre de recommandation ! . ' '
| | . | | | . P | | . - | A compléter | |
M2 Si . . . oui . . . Attestation rédigée par un . . académique minimum [ . . . R
ignal ImaGe processing Methods and | oui I' Niveau minimum ! non ! oui ! enseignant d'anglais ou relevé de ! non ! (idéalement 3) rédigée par le | directement dans | oui I Uniquement a
Applications (SIGMA) i i o i i i 9 "9 o i i - gee p | I'application lors de | i linscription

H \Bac+4 ou équivalent, H \notes de la derniére année d'études, \ responsable pédagogique ou un, la candidature  * H

| | | | I précisant les moyennes obtenues | | maitre de stage I I I

! ! ! ! ! en anglais ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! !

| | | | | | | | | |

Calendrier et dossier candidature_site_web_février_ 2024



